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OEM: Texas Instruments

BUY20, BUY21, BUY22

Transistor BUY21

Datasheet

NPN-Silizium-Leistungstransistoren

Hochvolt-Leistungs-Schalttransistoren

Hohe Grenzfrequenz
Hohe Leistung

Mechanische Daten
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Absolute Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung (g = 0)

Kollektor-Emitter-Spannung (0 = Upg = =8 V)

Kollektor-Emitter-Spannung (lp = 0)

Emitter-Basis-Spannung
Kollektor-Spitzenstrom
Kollektor-Dauerstrom
Basis-Spitzenstrom
Bagis-Dauverstrom
Verlustleistung (Ueg = 25 V)
Arbeitsternperaturberaich
Lagerungstemperaturbereich

BUY20 BUYZ1 BUY22
200V 300V 450V
200V 300V 430V
120V 180V 200V

alle Typen

8v

10 A

TA

E A,

3 A

BS W

—65°C bis +175°C
—65°C bis +175°C
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OEM: Texas Instruments Transistor BUY21 Datasheet

BUY20, BUY21, BUY22

Elektrische Kennwerte bel Tg = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Paramater Prifbedingungen Type min max Einh.
Uigrycpo HKollektor-Basis-Durchbruchspannung lg=80mA, lg =190 BUY2D 200 — ¥
{Bem. 1) BUY21 300 — v
BUYZ2 450 — ¥
Ummyeno Emitter-Basis-Durchbruchspannung g = 10mA, lg=10 Alle 8 — W
Umeryceo Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung lg = 50 mA, g =0 BUY20 120 — v
(Bem. 1) BUY21 180 — ¥
BUuyYze 200 -— ¥
lopo Kollektor-Emitter-Reststrom Ucp=40V, lIg =0 Alle - 100 pA
Upryces  Keollektor-Emitter-Durchbruchspannung g = 50 mA, Upg =0 BUY20 200 — v
BUY2 a0 — v
BUY22 450 — v
hpe Statische Stromverstirkung lg=3A, Ugg =6V Alle 20 300 —
in Emitterschaltung (Bem, 1)
Upgayy Basis-Emitter-Shttigungaspannung Ig=TA, In=14 A Alla —_ 2 v
{Bem. 1)
Ucmgay HKollektor-Emitter-Satligungsspannung  lg = 7 A, Ip =14 A Alle — 15 W
{Bem. 1)
fp Transit-Frequenz lg=028 A, Ugg =10V, Alle 15 = MHz
f=10 MHz
Cob Leerlauf-Ausgpangshapazitiat Ugp = 20V, Ig = 0, Alle - 200 pF
in Basisschaltung f=1MHz
ty Kaollektorstrom-Fallzeit lg =T A, | Belny = 1,4 A Alle - 1 18
IBaus = 3,0 A
{Bem. 1)
ts Speicherzeit g =T A, IBgein) = 1,4 A Alle - 3 s
|u¢.m; = 30 A
(Bam. 1)

Bemerkung:

1. ImpulsmiéBig gemessen.
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